ELM201 KATIHAL ELEKTRONIGI-I
p-tipi Yariiletkenler
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Katisik atomlar
(impurity atoms)
Al : Aliminyum
B : Bor

In : Indiyum

p-tipt katkili yaruletkende deliklerin mobil, iyonlarin sabit
konumda olduklarina dikkat ediniz.

Mobile: Holes
Fixed : B ions
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p-tip1 yariiletken bant yapisi
Sicaklik derecesinin ¢ok az artmasiyla birlikte delikler olusur.

Alic1 diizeyi, degerlilik bandinin en iist diizeyinden, Bor (B) i¢in
0,044 eV dur.
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Katkisiz yariletkene gore cok fazla sayida delik olusur. Oda
sicakliginda, alic1 diizeyindeki uygun tim konumlar doldurulmus
ve 1letkenlik i1¢in ¢ok sayida delik olusturulmustur.
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p-tip1 yariletkenin iletkenlik bandinda ¢ok az sayida elektron
vardir.

n-tipi yariiletkenin degerlilik bandinda ¢ok az sayida delik vardir.

p-tip1: delikler cogunluk (majority) elektronlar azinlik (minority)
tasiyicilaridir.

n-tipi: elektronlar ¢ogunluk (majority) delikler azinlik (minority)
tasiyicilaridir.
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n-tip1 yariiletken yapida ¢ok az sayida hole bulunuyor.

Bu sekle bakinda ¢ogunluk tasiyicisi durumundaki elektronlar
holler ile neden birlesmiyor sorusu akla gelebilir.

Yukaridaki sekilden gortiliiyor ki serbest elektronlar iletkenlik
bandinda holler ise degerlilik bandinda bulunurlar. Eneryji
diizeyleri farklhidir.
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